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Piezorezistif terimi Yunanca “piezo” (stkmak veya bastirmak anlamina gelir) ve direnme kelimesinden olusur. Piezodirengli sensdrlerde
lizerlerine uygulanan gerilimin veya fiziksel basincin sonucunu 6lgmek igin silikon bir diyafram {izerine yerlestirilen dort direng vardir. Direncte
gozle goriiliir herhangi bir degisiklik Wheatstone kdprii devresi araciligiyla gikis voltajina doniisturiiliir. Bu, berrak sivilar ve agresif olmayan

gazlar ve hava i¢in ekonomik bir basing dlglimudiir.

Seramik Sensorli Piezorezistif
Basing Transmitteri

Piezorezistif Basin¢ Transmitteri
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ETRANS-PO1 ETRANS-PS1

Piezorezistif Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Ara||§| -1...4+2000 bar

+%0,5 Tam Skala (<1 bar) +%0,2 Tam Skala (>1 bar)

-40... +80°C (Standart) -40...+250°C (Opsiyonel)
G1/4",G1/2",1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp
1.4404 (316L) Paslanmaz Celik / 1.4301 (304) Paslanmaz Celik
10...36 VDC

4..20mA, 0...10V, 0,5-4,5V, 4-20 mA + HART, RS485

1P65

-1...+400 bar

-40... +80°C (Standart) -40...+250°C (Opsiyonel)
G1/4",G1/2",1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis

1.4404 (316L) Paslanmaz Gelik / 1.4301 (304) Paslanmaz Gelik
10...36 VDC

4..20mA, 0..10V

IP65

Gostergeli Piezorezistif Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Araligi -1...+2000 bar
Hassasiyet +%0,5 Tam Skala (<1 bar) +%0,2 Tam Skala (>1 bar)
Proses Sicakligi -40... +80°C (Standart) -40...+250°C (Opsiyonel)
Proses Baglantisi G1/4",G1/2",1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp
[BELGELEIETITEIEFEN VLR  1.4404 (316L) Paslanmaz Gelik /1.4301 (304) Paslanmaz Gelik
Besleme 10...36 VDC
4...20 mA, PNP/NPN alarm kontagi (ETRANS-P03)
Koruma Sinifi P65

Opsiyonlar Dahili ekranli

Gostergeli Piezorezistif
Basing Transmitteri

ETRANS-P02 | ETRANS-P03
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Piezorezistif terimi Yunanca “piezo” (sikmak veya bastirmak anlamina gelir) ve direnme kelimesinden olusur. Piezodirencli sensorlerde
tizerlerine uygulanan gerilimin veya fiziksel basincin sonucunu 6lgmek igin silikon bir diyafram Uzerine yerlestirilen dort direng vardir. Direncte
gozle goriiliir herhangi bir degisiklik Wheatstone kdprii devresi araciligiyla gikis voltajina donisturiiliir. Bu, berrak sivilar ve agresif olmayan
gazlar ve hava i¢in ekonomik bir basing 6lgtimudiir.

Kablolu Piezorezistif Konnektorlii Piezorezistif
Basing Transmitteri Basing Transmitteri

Smart Tip Basing Transmitteri

ETRANS-P04 ETRANS-P05 ETRANS-PO7 | ETRANS-P08

Kablolu Piezorezistif Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Araligi -1...+2000 bar

Hassasiyet +%0,5 Tam Skala (<1 bar) +%0,2 Tam Skala (>1 bar)

Proses Sicakligi -40... +80°C (Standart) -40...+250°C (Opsiyonel)
G1/4",G1/2",1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp
1.4404 (316L) Paslanmaz Celik / 1.4301 (304) Paslanmaz Celik

10...36 VDC
4..20mA, 0..10V
Koruma Sinifi 1P68
Elektriksel Baglanti Kablolu

Konnektorlii Piezorezistif Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Araligi -1...+2000 bar

Hassasiyet +%0,5 Tam Skala (<1 bar) +%0,2 Tam Skala (>1 bar)

Proses Sicakhigi -40... +80°C (Standart) -40...+250°C (Opsiyonel)

Proses Baglantisi G1/4",G1/2", 1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp

Islak Parcalar/Muhafaza Malzemesi 4404 6L) Paslanmaz Celik 430 04) Paslanmaz Celik

Besleme 10...36 VDC
1ki 4..20mA,0..10V

Koruma Sinifi IP67

Elektriksel Baglanti M12 Konnektor

Smart Tip Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Aralig 41..+2000 bar

Hassasiyet +%0,5 Tam Skala (<1 bar) +%0,2 Tam Skala (>1 bar)
Proses Sicakhg: -40..+80°C (Standart) -40..+250°C (Opsiyonel)
Proses Baglantisi G1/4",G1/2",1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp
[BELGEICEIEVINTIEIEYERNEIFZTNEER 14404 (316L) Paslanmaz Celik / Altiminyum

Gii¢ Kaynagi 10..36 VDC

Cikis 4.20mA, HART

Koruma Sinifi P67
Opsiyonlar LCD Ekran

www.enelsan.com
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Piezorezistif terimi Yunanca “piezo” (sikmak veya bastirmak anlamina gelir) ve direnme kelimesinden olusur. Piezodirengli sensorlerde
tizerlerine uygulanan gerilimin veya fiziksel basincin sonucunu 6lgmek igin silikon bir diyafram tizerine yerlestirilen dort direng vardir. Direngte
gozle gorilur herhangi bir degisiklik Wheatstone koprii devresi araciligiyla gikis voltajina donustirilir. Akill tip elektronik ve dahili LCD ekran
kombinasyonu ile gok yiiksek hassasiyette basing 6l¢iimii yapar ve ¢ok segenekli gikis sinyalleri ile farkli uygulamalar igin uygundur.

Ex-Proof Smart Tip Ex-Proof Ex-Proof Konnektorlii Piezorezistif
Basing Transmitteri Piezorezistif Basing Sensoril Basing Transmitteri

oy
hition

=

- -
E
ETRANS-P09 / ETRANS-P10 ETRANS-PX1 ETRANS-PX5
Ex-Proof Smart Tip Basing Transmitteri Teknik Ozellikler
Basing Araligi 41..+2000 bar
Hassasiyet +%0,5 Tam Skala (<1bar) £%0,2 Tam Skala (>1bar)
Proses Sicakhigs -40..+80°C (Standart) -40..+250°C (Opsiyonel)
Proses Baglantisi G1/4",G1/2",1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp
[SELGEICEIEVINIEIEFEREIFZTNEEN 14404 (316L) Paslanmaz Celik / Altiminyum
Gii¢ Kaynagi 10..36 VDC
4.20mA,0.10V
Koruma Sinifi IP67 ATEX Onayli
Opsiyonlar LCDEkran
Ex-Proof Piezorezistif Basing Sensorii Teknik Ozellikler
Basing Araligi -1...+2000 bar
Hassasiyet +%0,5 Tam Skala (<1 bar) +%0,2 Tam Skala (>1 bar)
Proses Sicaklig -40... +80°C (Standart) -40...+250°C (Opsiyonel)
Proses Baglantisi G1/4",G1/2",1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp
B E LR BT TIE YWV E AT M 1.4404 (316L) Paslanmaz Celik / 1.4301 (304) Paslanmaz Celik
Besleme 10...36 VDC
Cikig 4..20mA, 0..10V
IP65
ATEX Sinifi Zone 0, Zone 1, Zone 2 (11 1G Ex ia IIC T4 Ga)

Ex-Proof Konnektérlii Piezorezistif Basing Transmitteri Teknik Ozellikler
Basing Aralig -1...+2000 bar

+%0,5 Tam Skala (<1 bar) +%0,2 Tam Skala (>1 bar)

-40... +80°C (Standart) -40...+250°C (Opsiyonel)

G1/4",G1/2", 1/4" NPT, 1/2" NPT Erkek Dis, Flush, Clamp
1.4404 (316L) Paslanmaz Celik / 1.4301 (304) Paslanmaz Celik
10..36 VDC

4.20mA 010V

Zone 0, Zone 1, Zone 2 (I 1G Ex ia IIC T4 Ga)
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Piezorezistif terimi Yunanca “piezo” (stkmak veya bastirmak anlamina gelir) ve direnme kelimesinden olusur. Piezodirengli sensdrlerde
tizerlerine uygulanan gerilimin veya fiziksel basincin sonucunu 6lgmek igin silikon bir diyafram Uzerine yerlestirilen dort direng vardir. Direncte
gozle goriiliir herhangi bir degisiklik Wheatstone kdprii devresi araciligiyla gikis voltajina donisturiiliir. Bu, berrak sivilar ve agresif olmayan
gazlar ve hava i¢in ekonomik bir basing 6lgtimudiir.

Gostergeli Kontakt Cikish
Fark Basing Transmitteri

Fark Basing Transmitteri Smart Tip Fark Basing Transmitteri

ETRANS-DPO1 ETRANS-DPO02 | ETRANS-DP03 ETRANS-DP08

Fark Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Araligi -35..+35 bar

Hassasiyet +%0,5 Tam Skala (<1bar) +%0,2 Tam Skala (>1bar)

Proses Sicakligi -40..+80°C (Standart) -40..+250°C (Opsiyonel)

Proses Baglantisi G1/4",G1/2" Erkek Dig
[BELGENEIEVINTEIEPERVEIPEER 14404 (316L) Paslanmaz Celik /14301(304) Paslanmaz Celik
Besleme 10..36 VDC

Cikis 4.20mA,0.10V

Koruma Sinifi P65

Gostergeli Kontakt Cikigh Fark Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Araligi -35..+35 bar

LS 9:05 Tam Skala (<1 bar) £%0,2 Tam Skala (*1bar)
Proses Sicakligi -40..+80°C (Standart) -40..+250°C (Opsiyonel)
Proses Baglantisi G1/4",G1/2" Erkek Dis
[BELGENCIEVINITEIEPEYNEIPEEE 14404 (316L) Paslanmaz Celik /14301(304) Paslanmaz Celik
Besleme 10.36 VDC
Cikis 4.20mA, PNP/NPN alarm kontagi (ETRANS-DP03)
Koruma Sinifi P65

| Opsiyonlar I

Smart Tip Fark Basing Transmitteri Teknik Ozellikler

Basing Araligi 414160 bar

Hassasiyet +%0.2 Tam Skala

Proses Sicakligi -40..+80°C (Standart) -40..+250°C (Opsiyonel)

Proses Baglantisi 1/4" NPT Disi Dis

B ENGETCE EWAY TV EYER Y EP LN 14404 (316L) Paslanmaz Celik / Aliminyum

Besleme 10..36 VDC

Cikis 4..20 mA (HART Opsiyonel),

Koruma Sinifi P67
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